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Para os fins do disposto no art. 39, inciso I, da Lei n° 8.248, de 23.10.1991, e n° Decreto n® 5.906, de
26.09.2006, consideram-se componentes eletrénicos semicondutores desenvolvidos no Pais os dispositivos de
que trata o art. 2° do referido Decreto, que atendam as especificacdes, normas e padrdes adotados pela
legislacdo brasileira e cujas especificacdes, projeto e desenvolvimento tenham sido realizados no Pais, por
técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO, no uso das atribuigdes que lhe confere o
art. 87, paragrafo Unico, incisos II e IV da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 3° da Lei n°
8.248, de 23 de outubro de 1991, e no art. 7° do Decreto n° 5.906, de 26 de setembro de 2006, resolve:

Art. 1° Para os fins do disposto no art. 39, inciso I, da Lei n® 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no Decreto
no 5.906, de 26 de setembro de 2006, consideram-se componentes eletronicos semicondutores desenvolvidos
no Pais os dispositivos de que trata o art. 2° do referido Decreto, que atendam as especificagdes, normas e
padrdes adotados pela legislacao brasileira e cujas especificagdes, projeto e desenvolvimento tenham sido
realizados no Pais, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no
Brasil.

Paragrafo Unico. Os componentes eletronicos semicondutores a que se refere o caput podem pertencer a uma
ou mais das seguintes categorias:

I - circuitos integrados com larga escala de integracdo ("LSI - Large Scale Integration") ou com escala muito
alta de integracdo ("VLSI - Very Large Scale Integration") dedicados a aplicacbes especificas;

II - circuitos integrados légicos programaveis pelo usuario, tais como os circuitos integrados FPGAs ("field
programmable gate arrays") ou PLDs ("programmable logic devices") com mais de 2.000 portas légicas por
componente;

III - outros componentes e dispositivos eletronicos semicondutores, combinados ou ndo com outros
elementos, materiais, dispositivos e tecnologias.

Art. 20 Para comprovar que o componente eletrénico semicondutor foi desenvolvido no Pais e atende as
condigOes a que se refere o art. 1o desta Portaria, a empresa interessada devera encaminhar ao Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo - MCTI requerimento de Reconhecimento da Condigdo de Componente
Eletronico Semicondutor Desenvolvido no Pais, devidamente instruidocom as seguintes informacgdes:

I - identificacdo da empresa responsavel pelo projeto/desenvolvimento do componente e de seus
representantes legais: nome e razao social da empresa, CNPJ], endereco, telefone e pagina na Internet,
quando houver; nome, cargo, enderego, telefone e correio eletrénico (e-mail) do representante legal da
empresa e do responsavel pelas informacdes prestadas no requerimento;

IT - definicdo de concepcdo basica do componente (funcionalidades e usos);

III - apresentacdo da arquitetura proposta do componente (blocos funcionais, interconexdes entres blocos e
outros que se fagam necessarios);
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IV - informacgdo detalhada do projeto com especificaces fisicas e elétricas, definicdo do processo de
fabricacdo, testes e validagOes usadas no protétipo, e outras, se necessario;

V - tecnologia e programas de computador utilizados no desenvolvimento das geometrias do leiaute do
componente;

VI - fluxo de projeto;

VII - no caso de dispositivos logicos programaveis, tais como circuitos integrados FPGA ou PLD complexos
com mais de 2.000 portas, apresentar documentacao que comprove o desenvolvimento do software de
programacao destes dispositivos;

VIII - relacdo dos integrantes da equipe técnica que concebeu, especificou e executou o projeto de
desenvolvimento, informando nome, domicilio e residéncia, formagdo, experiéncia profissional e atividades
desenvolvidas no projeto;

IX - outras informagdes e documentagdes relacionadas ao projeto e prototipagem do componente, que se
facam necessarias a comprovagao do desenvolvimento.

§ 1° No caso de componente eletronico semicondutor desenvolvido por terceiros no Pais, o interessado
devera apresentar o respectivo contrato de transferéncia ou licenciamento de tecnologia, firmado com a
respectiva instituicdo ou empresa.

§ 29 O produto que utilizar componentes de integragdo "VLSI - Very Large Scale Integration" dedicados ou
proprietarios, blocos funcionais proprietarios (IP), bem como programas de computador residente ou
embarcado ("firmware") que ndo tenha sido desenvolvido no Pais, somente poderd ser considerado como
componente eletrénico semicondutor desenvolvido no Pais se apresentar novas fungGes na concepgdo do
dispositivo final que resultem em significativa inovagdo tecnoldgica.

§ 3° O Requerimento de Reconhecimento da Condigdo de Componente Eletronico Semicondutor Desenvolvido
no Pais de que trata o caput deve ser protocolizado na sede do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao
em Brasilia ou remetido pelo correio com aviso de recebimento.

Art. 39 As empresas deverao anexar ao Requerimento de que trata o art. 29, conforme modelo constante do
Anexo a esta Portaria, declaragdo atestando:

I - que o produto atende aos termos desta Portaria;

IT - concordancia em disponibilizar o acesso aos laboratérios onde foi realizado o desenvolvimento do projeto,
ou etapas do mesmo, para inspecao técnica do MCTI ou por instituicdo por ele habilitada nos termos do art.
50; e

III - que as informagdes prestadas sdo a expressdo da verdade.

Art. 40 O MCTI dara publicidade, no Diario Oficial da Unido e em sua pagina eletrénica na Internet, dos
produtos e respectivos modelos que obtiverem o reconhecimento da condicdo de componente eletronico
semicondutor desenvolvido no Pais, cujo respectivo ato servira de prova para fins do disposto no art. 3° do
Decreto n° 5.906, de 2006, e no art. 39, inciso I, da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e sua
regulamentacdo.

§ 19 O reconhecimento da condicdo de componente eletronico semicondutor desenvolvido no Pais vigorara
enquanto o produto mantiver as mesmas caracteristicas constantes do pleito submetido ao MCTI.

§ 29 Sempre que houver modificagbes no projeto do produto, que impliquem alteragbes de suas
caracteristicas essenciais ou funcionalidades, a empresa devera requerer obrigatoriamente novo
reconhecimento da condicdo de componente eletronico semicondutor desenvolvido no Pais.

Art. 50 O MCTI podera habilitar instituicGes credenciadas pelo Comité da Area de Tecnologia da Informacao -
CATI ou pelo Comité das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazonia - CAPDA para subsidia-lo na
avaliacdo da condicdo de componente eletrénico semicondutor desenvolvido no Pais, mediante a emissdo de
laudo especifico concernente ao atendimento dos requisitos exigidos por esta Portaria.

Art. 6° Ficam aprovadas as instrugdes para a elaboracdo do Requerimento de que trata o art. 2° consoante
formulario disponivel no seguinte endereco eletrénico do MCTI na Internet: http:// www. mct. gov. br/ sepin.

Art. 79 Os bens de informatica e automacdao que tenham sido desenvolvidos no Pais e que utilizem
componentes eletronicos semicondutores desenvolvidos no Pais, reconhecidos pelo MCTI, poderdo ser
considerados como bem ou produto desenvolvido no Pais, desde que o componente eletrénico dedicado ou
proprietario seja incorporado e indispensavel a funcionalidade do bem ou produto.
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Paragrafo Unico. Para comprovar que um determinado produto ou bem de informatica ou automacdo que
utiliza um componente eletrénico semicondutor desenvolvido no Pais atende as condigcdes a que se refere o
art. 1° da Portaria MCT n° 950, de 12 de dezembro de 2006, a empresa interessada devera encaminhar ao
MCTI requerimento de Reconhecimento da Condicdo de Bem Desenvolvido no Pais, nos termos da referida
Portaria.
Art. 89 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
MARCO ANTONIO RAUPP
Publicada no D.O.U. de 23.12.2013, Secdo I, Pag. 21.

ANEXO
Modelo de Declaracao a ser entregue junto com o Requerimento de Reconhecimento da Condicdo de
Componente Eletronico Semicondutor Desenvolvido no Pais

"DECLARACAO
A empresa .... , CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx, localizada a ................. , declara que o componente eletronico
semicondutor ............. , modelo(s) .............. foi desenvolvido no Pais, conforme o disposto na Portaria MCTI
[ yde . e autoriza o acesso a documentacao referente ao mesmo para inspecao técnica do

MCTI ou de instituicao por ele habilitada nos termos do art. 5° da referida Portaria.
Declara, ainda, que as informagdes prestadas no Requerimento de Reconhecimento de Componente
Eletronico Semicondutor Desenvolvido no Pais referente ao produto e modelo especificados sdo a expressao
da verdade, dispondo dos elementos legais comprobatdrios das mesmas.

(Local e data)

(Assinatura)

Nome do Representante Legal ou Principal Executivo"

0OS TEXTOS AQUI PUBLICADOS NAO SUBSTITUEM AS RESPECTIVAS PUBLICACOES NO D.O.U.

Veja também:

Portaria MCT n© 950,de 12.12.2006 , Portaria MCTIC n© 356, de 19.01.2018, Portaria MCTIC n© 3.302, de
25.06.2018, Portaria MCTIC n° 3.303, de 25.06.2018, Portaria MCTI n© 4.514, de 02.03.2021 e Portaria
Interministerial MCTI/ME n° 4.546, de 12.03.2021.

ASSUNTOS:  Amparo & Pesquisa  Incentivos Fiscais ~ Processo Produtivo Basico

Tecnologia da Informacao
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